




















































专利名称(译) 有源矩阵基板，液晶显示面板以及液晶显示面板的制造方法

公开(公告)号 US20200124891A1 公开(公告)日 2020-04-23

申请号 US16/477914 申请日 2018-01-11

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 UCHIDA TOSHIHISA

发明人 UCHIDA, TOSHIHISA

IPC分类号 G02F1/1368 H01L27/12 G02F1/1333 G02F1/1345

CPC分类号 G02F2001/13685 G02F1/133351 H01L27/1225 H01L27/1251 G02F2202/104 G02F1/136227 G02F1
/133345 G02F1/1368 G02F1/13454 G02F2201/38 G02F2203/04 G09F9/00 G09F9/30 H01L21/8234 
H01L27/088 H01L29/786

优先权 2017004878 2017-01-16 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有源矩阵基板包括：基板； TFT支撑在基板上； 无机绝缘层覆盖TFT。 
每个TFT包括设置在基板上的栅电极，覆盖栅电极的栅绝缘层，设置在
栅绝缘层上的氧化物半导体层，以及与氧化物半导体层连接的源电极和
漏电极。 栅极绝缘层包括第一氮化硅层和设置在第一氮化硅层上的第一
氧化硅层。 无机绝缘层包括第二氧化硅层和设置在第二氧化硅层上的第
二氮化硅层。 第一氮化硅层，第一氧化硅层，第二氧化硅层和第二氮化
硅层的厚度分别不小于275nm且不大于400nm，不小于20nm且不大于
20nm。 80nm以上，200nm以上300nm以下，100nm以上200nm以下。
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